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SiC MOSFET(1700V)：
1000V入力DC-DC（Flyback）コンバータに使用される SiCトランジスタ調査レポート

背景：
補助電源として使用される定格電力が 150W 未満で、主にフライバック トポロジが採用されている車載用
1000V入力対応フライバックコンバータへの関心が高まっています。 一部の企業は、1700V SiCトランジ
スタを採用することで、フライバック コンバータの定格電圧を上げています

・ローム BM2SC124FP2-LBZE2 
・Power Integrations (PI) INN3949QC
・Navitas：SiC MOSFETメーカーGenSiCの買収

このカテゴリ向けの 1700V SiC トランジスタを提供している企業は、ROHM、INFINEON、WOLFSPEED、
MICROSEMI、GeneSiC、LITTELFUSE である。

本レポートについて：
本調査レポートでは、1700V SiCトランジスタを高電圧スイッチング トランジスタとして使用する 1000V 入
力 疑似共振(QR)フライバック コンバータの実装と、それらに関連する機能を、上記の表 1 に示す 3 つの
構成について調査します。 対象とする製品は次のとおりです。
(1) Infineon 1700V CoolSiC、
(2) BM2SC124FP2-LBZE2 に搭載された ROHM 1700V SiC
(3)  PI INN3949CQ コンバータ
また、物理構造解析から製造コストを評価・比較行います。

❖ 当レポートは、技術の評価と傾向、および製造コストの評価に役立つ情報を提供します。

回路図のQ1は、高電
圧スイッチングトラン
ジスタを表しています。
トランジスタQ1が今
回の調査対象です。

Report No ：22R-0016-1

Release day：2023.02.28

・1700V SiCトランジスタを用いたAC-DCコンバータ調査レポート
価格70万円（税別) 発注後1weekで納品
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4.2 1700V SiCトランジスタのチップ写真

Fig. 4-2: 1700V定格SiCトランジスタの単位面積あたりの
オン抵抗のトランジスタセルピッチ(P)依存性傾向。

Fig. 4-5: 複数の定格電圧Vdss の SiC トランジスタの
N-epi/ドリフト層厚さ (Xepi) と実際の耐圧電圧 BVdss
との関係。
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